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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ.
ФОРМИРОВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Система параметров

Integrated circuits. Shapers and generators of rectangular voltage pulses. Parameters system

Дата введения — 2024— 03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые инте­

гральные микросхемы формирователей и генераторов импульсов напряжения прямоугольной формы 
(далее — микросхемы) и устанавливает состав параметров и типовых характеристик, подлежащих 
включению в технические условия (ТУ) или стандарты на микросхемы конкретных типов при их раз­
работке или пересмотре.

Стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных образцов.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научно-хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, а 
также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в раз­
работке, производстве, эксплуатации микросхем в соответствии с действующим законодательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 57435 Микросхемы интегральные. Термины и определения
ГОСТ Р 57441 Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения элек­

трических параметров

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа­
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут­
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло­
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57435, ГОСТ Р 57441, а также следующие 

термины с соответствующими определениями:

Издание официальное
1
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3.1 время установления выходного напряжения [частоты выходного напряжения; частоты 
генерирования]: Интервал времени с момента включения, в течение которого выходное напряжение 
(частота выходного напряжения, частота генерирования) достигает значения, установленного в ТУ.

3.2 относительная нестабильность амплитуды импульсов выходного напряжения [часто­
ты генерирования; скважности импульсов выходного напряжения; длительности импульсов 
выходного напряжения]: Отношение изменения амплитуды импульсов напряжения (частоты генери­
рования, скважности импульсов выходного напряжения, длительности импульсов выходного напряже­
ния) от воздействия дестабилизирующих факторов, оговоренных в ТУ, к амплитуде импульсов выход­
ного напряжения (частоты генерирования, скважности импульсов выходного напряжения, длительности 
импульсов выходного напряжения) до воздействия этих дестабилизирующих факторов.

3.3 температурный коэффициент частоты генерирования [длительности импульсов вы­
ходного напряжения]: Отношение изменения частоты генерирования (длительности импульсов вы­
ходного напряжения) к вызвавшему его изменению окружающей температуры.

3.4 скважность импульсов выходного напряжения: Отношение периода повторения к дли­
тельности импульса выходного напряжения.

3.5 период запускающих импульсов: Интервал времени между оговоренной точкой запускаю­
щего импульса и такой же точкой последующего запускающего импульса.

4 Система параметров
4.1 Состав параметров микросхем и способ задания норм установлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование параметра

Буквенное обозначение 
параметра Параметры,

подлежащие Способ Примечание

Русское Междуна­
родное

обязательному 
включению в ТУ

задания нормы

1 Параметры микросхемы

Амплитуда импульсов выходно­
го напряжения

^вых А — + Р, HP, ОП —

Выходное напряжение покоя Цз вых 1IQ o n Для микро­
схем, работаю­
щих в ждущем 
режиме

Напряжение срабатывания ^срб Ч тр + o n То же

Ток потребления ^пот С̂С + p  o n —

Входной ток в̂х >1 + o n —

Ток утечки на входе V t.bx !м. + o n —

Потребляемая мощность Р' пот

ооCL + p  o n —

Полярность выходных положит. — — — —
импульсов

отри цат. + — —

Частота импульсов выходного ^вых f0 + p  HP —

напряжения

2
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Продолжение таблицы 1

Наименование параметра

Буквенное обозначение 
параметра Параметры, 

подлежащие 
обязательному 
включению в ТУ

Способ
задания нормы Примечание

Русское Междуна­
родное

Частота генерирования fr f9 + R HP Для автоколе­
бательных ми­
кросхем

Скважность импульсов 
выходного напряжения

^вых Q — Р HP —

Время восстановления ^вос л m о ОП Для микро­
схем, работаю­
щих в ждущем 
режиме

Время задержки З̂Д ь — on То же

Время установления выходного 
напряжения

^уст U — on —

Время установления частоты 
выходного напряжения (генериро­
вания)

^уст f — СП —

Длительность импульсов вы­
ходного напряжения*

*и *0 + p нр on —

Длительность фронта импуль­
сов выходного напряжения*

*r + on —

Длительность среза импульсов 
выходного напряжения*

*ср tf + on —

Выброс на вершине импульсов 
выходного напряжения*

*1 — — on —

Выброс в паузе импульса вы­
ходного напряжения*

ь2 — — on —

Неравномерность вершины 
импульса выходного напряжения*

5 — — on —

Относительная нестабильность 
амплитуды импульсов выходного 
напряжения

^^вы х А отн — — on —

Относительная нестабильность 
частоты генерирования

^г.отн

<3 + on —

Относительная нестабильность 
скважности импульсов выходного 
напряжения

Д Оэтн — — on Для автоко­
лебательных 

микросхем

3
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Продолжение таблицы 1

Наименование параметра

Буквенное обозначение 
параметра Параметры, 

подлежащие 
обязательному 
включению в ТУ

Способ
задания нормы Примечание

Русское Междуна­
родное

Относительная нестабильность 
длительности импульсов выходно­
го напряжения

^и.отн — — ОП —

Температурный коэффициент 
частоты генерирования

aQf — — ОП, HP —

Температурный коэффициент 
длительности импульсов выходно­
го напряжения

Р
CD С — — — —

2 Параметры режима эксплуатации и измерений
Напряжение питания оо — Р, HP —

Амплитуда запускающих им­
пульсов

Цзап.а + HP, Р, ОП Для микро­
схем, работаю­
щих в ждущем 
режиме

Втекающий ток на выходе 
схемы

'вт + ОП Для микро­
схем, сопрягае­
мых с логически­
ми схемами

Вытекающий ток на выходе 
схемы

^выт — + ОП То же

Рассеиваемая мощность р' рас Pfot + ОП —

Полярность запускающих им­
пульсов

П О ЛО Ж И Т.

отри цат. — + — —

Частота запускающих импуль­
сов

з̂ап + HP, ОП Для микро­
схем, работаю­
щих в ждущем 
режиме

Период запускающих 
импульсов

^зап — — HP, ОП —

Длительность запускающих 
импульсов

^С/зап — + ОП, Р, HP —

Длительность фронта запус­
кающих импульсов

^ф.зап + ОП Для микро­
схем, работаю­
щих в ждущем 
режиме

Амплитуда импульсов выход­
ного тока*

^вых 0̂ + ОП —

Сопротивление нагрузки *н + ОП Для микро­
схем с аналого­
вым выходом

Емкость нагрузки Сн CL + ОП

4
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Окончание таблицы 1

* Параметры указаны на чертеже прямоугольного импульса, приведенного в приложении А (рисунок А.1).

П р и м е ч а н и я
1 Для указания способа задания нормы приняты следующие обозначения:
- Н — номинальное значение параметра;
- HP — номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом);
- Р — двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения;
- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения.
2 Необходимость включения в ТУ на конкретные типы микросхемы параметров, не отмеченных как 

обязательные, определяются разработчиком совместно с заказчиком и основным потребителем изделий.
3 Допускается вместо параметра «относительная нестабильность частоты генерирования» вводить параметр 

«температурный коэффициент частоты генерирования».
4 Параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ, отмечены знаком «+».
5 При необходимости состав параметров на конкретные типы микросхем может быть дополнен параметрами, 

отмеченными знаком «—» и не оговоренными таблицей 1.

4.2 Основными параметрами микросхем являются:
- амплитуда импульсов выходного напряжения;
- ток потребления;
- длительность импульсов выходного напряжения;
- относительная нестабильность частоты генерирования;
- длительность фронта (среза) импульсного выходного напряжения.
4.3 Состав типовых характеристик микросхем установлен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование типовой характеристики Обозначение типовой 
характеристики

Характеристики, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Зависимость времени задержки от температуры 'зд МО —

Зависимость времени задержки от напряжения пита­
ния

'ад = W —

Зависимость длительности импульса выходного на­
пряжения от температуры

tu = f(n —

Зависимость длительности импульса выходного на­
пряжения от напряжения питания

С‘ЗГ'II +

Зависимость длительности импульса выходного на­
пряжения от значения параметров навесных элемен­
тов (для микросхем, предусматривающих подключение 
внешних элементов)

^ = f(R C ,/7) +

Зависимость частоты импульсов выходного напряже­
ния (генерирования) от температуры

fr = f ( f ) +

Зависимость частоты импульсов выходного напряже­
ния (генерирования) от напряжения питания

fr ~ Т О +

Зависимость частоты импульсов выходного напряже­
ния (генерирования) от значения параметров навесных 
элементов (для схем, предусматривающих подключение 
внешних элементов)

fBblx = f(tf,C, h) +

Зависимость амплитуды импульсов напряжения от 
температуры

и  = f(t°) +

5



ГОСТ Р 71047—2023

Окончание таблицы 2

Наименование типовой характеристики Обозначение типовой 
характеристики

Характеристики, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Зависимость амплитуды импульсов выходного напря­
жения от напряжения питания

^ в ы х а М Ц , ) +

Зависимость амплитуды импульсов выходного напря­
жения от сопротивления нагрузки

^ вых А “  W +

Зависимость входного тока от амплитуды запускаю­
щих импульсов

'вх “  ^(Цзап.а) —

Зависимость тока утечки на входе от температуры /ут,вых=Г) —

Зависимость тока потребления от температуры /пот = Г ) +

Зависимость тока потребления от напряжения питания 'n O T = W +

Зависимость фронта, среза импульсов выходного на­
пряжения от емкости нагрузки

^вых,ф ”  ЯСН) +

Зависимость времени установления выходного напря­
жения от температуры

'уст = Я П —

Зависимость времени установления выходного напря­
жения от напряжения питания

'уст = Т О

Зависимость времени установления частоты выходно­
го напряжения (генерирования) от температуры

w= —

Зависимость времени установления частоты выходно­
го напряжения (генерирования) от напряжения питания

W =W —

П р и м е ч а н и я
1 В технически обоснованных случаях состав типовых характеристик микросхем допускается расширять.
2 В ТУ допускается проводить типовые характеристики в нормированном виде.

4.4 Параметры-критерии годности в различных видах испытаний установлены в таблице 3.

6
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ГОСТ Р 71047—2023

Приложение А 
(справочное)

* Или на заданных уровнях напряжения.

Рисунок А.1 — Чертеж прямоугольного импульса
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